
深圳市纳芯威科技有限公司
SHENZHENNSIWAYTECHNOLOGY CO.,LTD

2023 Copyright © Nsiway Technology1

NS2201X Jun.2023 V1.0

NS2201X 系列 40V 输入 OVP 保护 IC

1 特性

 最大输入电压：40V

 内部预设 1A 负载过流 OCP 保护

 内部预设 6V 输入过压 OVP 保护

 输入 OVP 保护响应时间 20ns

 内置 150℃过温 OTP 保护

 内置输入 UVLO欠压锁存功能

 内置输出短路保护功能

 封装形式：SOT23-3L

2 应用范围

 TWS

 便携式锂电池充电设备

 其他输入高压保护类等

3 说明

NS2201X 系列是一款输入过压保护类芯片，芯

片内置有过压/过流/过温保护功能和输入 UVLO 锁

存功能，在输入异常时可以断开系统的 OUT 端口和

IN 端口的连接，有效的保护后级电路不会被损坏，

提高系统的应用可靠性。

NS2201X系列提供有 NS2201A和 NS2201B两款

引脚方式封装，均采用标准的 SOT23-3L 封装形式。

4 典型应用电路

注 1：在输入电容上串入 1R 的方式，可以使得 VIN 电压在 40V 以内热插拔不会烧坏芯片。若选择不接入此

电阻，VIN 电压在输入 32V 内热插拔不会烧坏芯片。

5引脚配置
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引脚名称 NS2201A NS2201B 引脚功能

IN 1 1 输入引脚，连接适配器或者供电源

OUT 2 3 输出引脚，连接后级电路

GND 3 2 芯片地引脚

6极限工作参数

参数 最小值 最大值 单位 说明

电源电压 VIN -0.3 60 V

环境温度 -40 85 oC

最大结温 TJMAX 150 oC

引脚温度（焊接） 260 oC 15 秒内

储存温度 -65 150 oC

注 2：超过上述极限工作参数范围可能导致芯片永久性的损坏。长时间暴露在上述任何极限条件下可能会影

响芯片的可靠性和寿命。

注 3：NS2201X 可以在 0℃到 70℃的限定范围内保证正常的工作状态。超过-40℃至 85℃温度范围的工作状

态受设计和工艺控制影响。

7芯片框架图
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8 电气特性

工作条件：T=25℃，VIN=5V，CIN=1uF，COUT=1uF。

符号 参数名称 条件 最小值 典型值 最大值 单位

VIN 工作电压范围 4.0 5.0 40 V

VIN_UVLO 输入欠压锁存电压 VIN 上升 3.5 V

VIN_OVP 输入过压保护电压 VIN 上升 6.0 V

IOCP 过流保护电流 1.0 A

IIN 输入静态电流 VIN=5V，OUT 悬空 250 uA

RDSON 功率管导通电阻值 VIN=5V，IOUT=1A 200 mΩ

TST_DELAY 输入启动时间 VIN=5V，OUT 悬空 30 ms

TON_OVP OVP 保护响应时间 20 ns

TOFF_OVP OVP 退出恢复时间 VIN =10V→5V 30 ms

TOUT_SCP 输出短路打嗝周期 VIN=5V，OUT 短路 30 ms

TOCP 过流保护打嗝周期 VIN=5V，IOUT=1.1A 30 ms

TOTP OTP过温保护电压 150 ℃

TOTP_HY OTP过温保护退出迟滞 15 ℃

9典型特性曲线

下列特性曲线中，T=25℃，VCC=5V，CIN=1uF，COUT=1uF。

输出上升波形
输出延迟波形

VIN
Vo
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VIN↑

Vo

输出短路波形

VIN_OVP 波形

VIN↓

VoVIN_OVP 波形

VIN

Vo

UVLO 波形

VIN

Vo

Io

VIN

Vo

Io

OCP 波形
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10 应用信息

过压保护功能（OVP）：当输入电压达到了 OVP 保护阈值电压 6V 时，芯片会关闭内部的功率 MOS 管。

当输入电压恢复到 OVP 退出阈值电压以下（VOVP-0.1V）时，芯片会自动恢复正常工作。

过流保护功能（OCP）：芯片内置有负载电流检测电路，在负载电流拉载 1A 以上会触发 OCP 保护功能，

芯片会关闭内部的功率 MOS 管并进入打嗝模式。芯片每隔 30ms 检测异常是否解除。当 OCP 解除之后，芯

片能自动恢复正常工作。

输出短路保护功能（SCP）：在输出短路时，芯片会关闭内部的功率 MOS 管并进入打嗝模式。芯片每隔

30ms 检测异常是否解除。当短路解除之后，芯片能自动恢复正常工作。

过温保护功能（OTP）：芯片内置有温度保护模块，当芯片温度上升至 150℃时，芯片会关闭内部的功

率 MOS 管。当芯片温度下降到退出阈值以下（TOTP-15℃）时，芯片能自动恢复正常工作。

11 封装信息

SOT23-3L 封装尺寸图：
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